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    在3月26日下午闭幕的中国科学院2008年度工作会议上，全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥向获得2007年中国科学院杰出科技成就奖的个

人和集体颁发了奖章和奖杯。我所的《高端硅基SOI材料< 研究集体》获得2007 年院杰出科技成就奖。 

 

    中国科学院杰出科技成就奖主要奖励近五年内完成或显示影响的重大成果的个人或研究集体。 中国科学院杰出科技成就奖的评审坚持高标准、严要求、

宁缺勿滥的原则，每两年评选一次，2003年首次颁奖，今年为第三次颁奖。每次奖励不超过10个个人或集体，这次共评出上述获奖个人1名、获奖集体6

个。 
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